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(57) Abstract: The invention relares 1o etching solutions, containing hydrofluosic acid and organic solvenrs, foruse in the production
of integrated circuits. The inventive etching solutions are Particularly snitable for selectively ewching layers of doped silicate.

(57) Zusammenfassung: Diese Erfindung betrifft Atzlésungen zur Verwendung im Herstellungsprozess von integrierten Schalma-
gen. die FlusssSure und orpanische Ldsungsmiuel enthalten. Besonders sind die erfindungsgemissen Arzlasungen zur selektiven
Atzung sowohl von dotienen Silikatschichten geeigner.
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